




















































专利名称(译) 显示装置

公开(公告)号 CN103426899A 公开(公告)日 2013-12-04

申请号 CN201310052739.2 申请日 2013-02-18

[标]申请(专利权)人(译) 株式会社东芝

申请(专利权)人(译) 株式会社东芝

当前申请(专利权)人(译) 株式会社东芝

[标]发明人 中野慎太郎
上田知正
三浦健太郎
齐藤信美
坂野龙则
山口一

发明人 中野慎太郎
上田知正
三浦健太郎
齐藤信美
坂野龙则
山口一

IPC分类号 H01L27/32 H01L51/52

CPC分类号 H01L27/3262 H01L51/5203 H01L51/5256 H01L51/5253 H01L27/1248

优先权 2012116835 2012-05-22 JP

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

根据一个实施例，一种显示装置包括衬底、薄膜晶体管、像素电极、有
机发光层、公共电极和密封单元。在所述衬底上设置所述薄膜晶体管。
所述薄膜晶体管包括栅电极、栅极绝缘膜、半导体膜、第一导电部分和
第二导电部分。所述像素电极电连接至所述第一导电部分和所述第二导
电部分之一。所述有机发光层设置在所述像素电极上。所述公共电极设
置在所述有机发光层上。所述密封单元设置在所述公共电极上。该密封
单元包括第一密封膜和第二密封膜。所述第二密封膜的折射率不同于所
述第一密封膜的折射率。
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